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(54) PHƯƠNG PHÁP VÀ CHẾ PHẨM ĐỂ THẤM VẬT LIỆU THIÊU KẾT XỐP
(57)  Sáng chế đề cập đến chế phẩm để thấm vật liệu thiêu kết xốp và phương pháp thấm 
vật liệu thiêu kết xốp. Cụ thể hơn là, sáng chế đề cập đến chế phẩm để thấm vật liệu thiêu 
kết xốp, chế phẩm này bao gồm: 40-90% trọng lượng monome acrylic, 0,1-10% trọng 
lượng chất khơi mào nhiệt gốc, 0,1-10% trọng lượng chất khơi mào quang gốc, 0-30% 
trọng lượng chất xúc tác kết dính silan hữu cơ, và 0-5% trọng lượng chất hoạt động bề mặt 
silicon. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp thấm vật liệu thiêu kết xốp bao 
gồm các bước: nhúng vật liệu xốp vào trong chế phẩm dạng lỏng bao gồm monome 
acrylic, chất khơi mào nhiệt gốc và chất khơi mào quang gốc; xử lý chân không vật liệu 
xốp được nhúng; loại bỏ chất lỏng dư thừa khỏi bề mặt vật liệu xốp; phơi vật liệu xốp với 
bức xạ ánh sáng; và xử lý nhiệt vật liệu xốp.
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